H-CUT WYSOKOWYDAJNY

MOC:

H-CUT to nowa seria modutéw EXE Solar

o podwyzszonej wydajnosci, w ktérych

ogniwa monokrystaliczne podzielone sa

na dwa obszary. Pomaga to lepiej radzic¢ ﬁ

sobie z nieréwnomierng wydajnoscia /\ %
ogniw, oraz nieréwnomierna degradacja _I_D__:l_

- dwa razy mniejsze ogniwa generuja ) L.
. Gwarantowana dodatnia Wytrzymato$¢ 5400 N/m2
mniejsze prady. toleranacja mocy 0~+5 Wp obciazenia $niegiem
Atrakcyjny  wyglad oraz nalezyta

wytrzymatos¢ zapewnia czarna rama z
anodowanego aluminium.

»

Szkto antyrefleksyjne 3.2mm Maksymalna stabilnos¢ dzieki
wzmocnionej, aluminiowej ramie

15 lat gwarancji produktowej
25 lat gwarancji wydajnosci liniowej
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H-CUT WYSOKOWYDAJNY

EXS

SOLAR

Parametry elektryczne A-HCUT320-E02E A-HCUT330-E02E

Moc maksymalna [Pmpp) 320Wp 330Wp

Napiecie w punkcie max. mocy (Umpp) 36,78V 36,98V

Natezenie pradu w punkcje max. mocy (Impp) 8,70A 8,95A

Prad obwodu zamknietego (Isc) 9,30A 9,60A

Napiecie obwodu otwartego (Uoc] 45,53V 45,98V
19,26% 19,86%

Wydajno$¢ modutu

STC - Standardowe warunki testowania: o$wietlenie 1000W/m2, AM 1.5, temp. ogniwa 25°C

wyglad |l Parametrymechaniczne |
Front 3,2 mm szkto antyrefleksyjne WxSxG6 1675 % 992 x 35 mm
Ogniwa 120 wysokowydajnych ogniw Waga 20 kg zrama

monokrystalicznych 156x156 mm (5BB)
™ Folia kompazytows | Wspétczynnild temperaturowe
Rama 35mm srebrna rama (aluminium Voc -0,29 %/°C

anodowane) Isc +0,04 %/°C

Pmax -0,40 %/°C

Skrzynka przytaczeniowa / przewody

Wartosci graniczne

Skrzynka przyt. Klasa ochrony IP 67 (3 Napiecie systemu 1500 VDC
diody bypass) NOCT* 45°C +/- 2°C

Przewody Okoto 110 cm / 4 mm? Max. ohciazenie 5400 N/m?2

Ztacza Wtyczka / gniazdo IP 47 Max. prad zwrotny 200A

*NOCT - temp. pracy modutu przy naswietleniu 800 W/m?; temp. powierza 20°C, predko$¢ wiatru 1 m/s.
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